CURRICULUM VITA DI Simona Olga Binetti

DATI ANAGRAFICI E POSIZIONE ATTUALE

Nata a Milano il 3/7/1967

Stato Civile: coniugata, 2 figli

Posizione attuale: Professore di I fascia in Chimica Fisica CHIMO2 presso il Dipartimento di Scien-
za dei Materiali dell’Universita di Milano-Bicocca — Presidente della Scuola di Scienze MMFFNN-
Direttore Centro MIBSOLAR

FORMAZIONE

1995-1998

1991-1993

1986-1991

Luglio 1986

Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche

Universita degli Studi di Milano

Titolo della tesi “Studio di fenomeni di luminescenza in silicio”

Relatore Tesi : Prof. R. Destro

Diploma di Specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Materiali
Universita degli Studi di Milano

Titolo tesi “Interazione tra ossigeno, carbonio, idrogeno e difetti estesi in sili-
cio policristalino “ relatore Prof. S. Pizzini

votazione di 70/70 e lode.

Laurea in Fisica Novembre 1991

Universita degli Studi di Milano

Titolo tesi “Studio dei difetti estesi nel silicio policristallino mediante tecnica
L.B.I.C “ Relatore Prof. S. Pizzini , votazione di 109/110

Maturita Scientifica Liceo A. Volta di Milano, votazione 58/60

CARRIERA ACCADEMICA

Marzo 2021 —oggi

Ottobre 202 1-oggi

Febbraio 2020 —oggi

Professore Ordinario — Settore scientifico disciplinare CHIMO02,
Chimica Fisica Dipartimento di Scienza dei Materiali, Universita degli
Studi di Milano —Bicocca

Presidente della Scuola di Scienze MMFFNN Universita degli Studi
di Milano —Bicocca

Direttore Centro MIBSOLAR Materiali e dispositivi per energia so-
lare, Universita degli Studi di Milano-Bicocca in carica fino al
19/2/2026

Ottobre 2015—-Febb.2021 Professore associato — Settore scientifico disciplinare CHIMO02, Chimi-

ca Fisica Dipartimento di Scienza dei Materiali, Universita degli Studi
di Milano —Bicocca



Ottobre 2017 —Sett 2021  Presidente del consiglio di coordinamento didattico dei corsi di lau-
rea in Scienze e Tecnologie Chimiche in carica fino al 30/09/2023

2013- 2019 Vicedirettore Centro MIBSOLAR Materiali e dispositivi per energia
solare, Universita degli Studi di Milano-Bicocca

Giu-1999- Sett-2015 Ricercatore Universitario Settore scientifico disciplinare CHIM 02,

Chimica Fisica, Dipartimento di Scienza dei Materiali, Universita de-
gli Studi di Milano—Bicocca

INCARICHI ISTITUZIONALI

-Presidente della Scuola di Scienze MMFFNN dal 2021

Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico di Scienze e Tecnologie chimiche (dal
2017 al 30 /9/2021)

- Direttore scientifico del centro studi dell’Universita di Milanio Bicocca denominato CENTRO
MILANO-BICOCCA PER LO STUDIO DI MATERIALI, PROCESSI E DISPOSITIVI PER
L’ENERGIA SOLARE — MILANO-BICOCCA SOLAR ENERGY RESEARCH CENTER (MIB-
SOLAR), dal 20-02-2020 al 19-02-2026

- Componente del Presidio della Qualita di Ateneo Ramo didattica dal 5-03-2021 al 30-9-2024

- Componente della commissione Didattica Innovativa della Universita di Milano - Bicocca dal
25.05.2020 al 25.05.2021

-Membro del Collegio di Dottorato in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali, Universita di Mi-
lano Bicocca (dal 2013 ad oggi).

-Delegata del Rettore per rappresentare 1’Universita di Milano-Bicocca in EERA (European
Energy Research Alliance) dal 24/4/2015 ad oggi, nella quale ’universita di Milano Bicocca ¢ co-
re partner. (Delega valida fino a 31/12/2022)

-Delegata del Rettore per rappresentare Universita di Milano Bicocca nel Cluster Tecnologico Re-
gionale Lombardo Lombardy Energy Cleantech Cluster “LE2C” (in tale cluster ¢ membro del con-
siglio direttivo, portavoce del cluster dei lavori del comitato di programma energia di Horizon 2020
e rappresentante dello stesso cluster nel Cluster Nazionale Energia (da marzo 2015 ad oggi)
-Componente del Comitato Scientifico: dell’accordo quadro tra RSE SpA - Ricerca sul Sistema
Energetico e I’Universita degli Studi di Milano (febbraio 2020 ad oggi)

-Componente del consiglio scientifico del centro interuniversitario del Politecnico di Milano e
dell'Universita di Milano-Bicocca L-NESS (Laboratorio per Nanostrutture Epitassiali su Silicio e
per Spintronica), dal 12-12-2016 in carica fino al 23/06/2023 .

-Componente e delegata di Bicocca a partecipare al gruppo lavoro di esperti nazionali della “La rete
Apre verso Horizon Europe” per il Cluster 5 'Climate, Energy and Mobility' di Horizon Europe
-Componente del Comitato di Coordinamento di Ateneo - Polo penitenziario universitario
dell’Universita di Milano-Bicocca, da aprile 2020 ad oggi

- Ha rappresentato I’Universita di Milano Bicocca nel comitato di redazione del Piano nazionale
delle ricerche (PNR 2021-2027) nel sottogruppo “Clima ed Energia”

-Componente effettivo del Collegio di disciplina dell’Universita di Milano Bicocca dal 17 giugno
2016 al 1 marzo 2021

-Componente e Rappresentante della Scuola di Scienze (ex Facolta di Sciene MMFFNN) nella
Commissione Orientamento di Ateneo (da gennaio 2012 ad Ottobre 2017 e da ottobre 2019 ad

oggi)



-Presidente della commissione di orientamento della scuola di Scienze (da dicembre 2012- ottobre
2015)

-Delegata del Rettore a rappresentare I’Universita di Milano —Bicocca nella Fondazione CIFE “Cen-
tro Internazionale della Fotonica per I’Energia” (dicembre 2015- aprile 2016)

-Componente della Giunta di Dipartimento da ottobre 2012 ad ottobre 2015 e dal 2018 ad oggi

-Ha fatto parte del comitato di redazione e fa parte del comitato di gestione del Progettodi Eccellen-
za “Energia elettrica e vettori energetici da fonti rinnovabili — FLEXILAB” vinto dal Dipartimento
di Scienza dei Materiali nell” ambito del "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza

-Dal 2005 al 2012 ¢ stata delegata del Preside della Facolta di Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali per 1 rapporti con 'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

-Dal 2001 al 2012 ¢ stata presidente della Commissione Orientamento del Consiglio di Coordina-
mento Didattico di Scienza dei Materiali

-Dal 2001 al 2013 ¢ stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato Europeo in Nanostrut-
ture e Nanotecnologie dell’Universita degli Studi di Milano Bicocca

ATTIVITA’ DIDATTICA

Attivita Didattica istituzionale presso 1’Universita di Milano - Bicocca

DAL A.A.2000-2001 AL 2001-2002
Affidamento gratuito del corso di Laboratorio di chimica dei materiali II (CHIMO02), Corso di laurea
in Scienza dei Materiali V.O.

A.A. 2002-2003
Affidamento gratuito del corso di Laboratorio di chimica dei materiali Il (CHIMO02) , Corso di laurea
in Scienza dei Materiali V.O
Esercitatore per del corso di laboratorio di chimica fisica, 3CFU, (CHIMO02) Laurea triennale in
Scienze e Tecnologie Chimiche

DAL A.A.2003-2004 AL 2005-2006
Affidamento gratuito Laboratorio di chimica dei materiali Il SCFU, (CHIMO02) Corso di laurea in
Scienza dei Materiali V.O.
Affidamento gratuito Chimica dei materiali I (Il mod), 2 CFU, (CHIMO02) Corso di laurea triennale
in Scienza dei Materiali
Esercitatore per il corso di laboratorio di chimica fisica 3CFU, (CHIMO02) Laurea triennale in Scien-
ze e Tecnologie Chimiche

A.A. 2007-2008
Affidamento gratuito del corso di Chimica dei materiali I ( Il mod.) 2 CFU (CHIMO02); Corso di lau-
rea triennale in Scienza dei Materiali
Affidamento gratuito del corso di Laboratorio di chimica fisica superiore, 4CFU, (CHIMO02) Corso
di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche
Affidamento gratuito del corso di Laboratorio di chimica dei materiali II, 5 CFU (CHIMO02), Corso
di laurea specialistica in Scienza dei Materiali

DAL A.A. 2008-2009 al 2009-2010
Affidamento gratuito del corso di Complementi di chimica fisica 3CFU (CHIMO02) Corso di laurea
triennale in Scienza dei Materiali
Affidamento gratuito del corso di Chimica dei Materiali I (Il mod.) 2CFU (CHIMO02) Corso di laurea
triennale in Scienza dei Materiali

A.A.2010-2011
Affidamento gratuito del corso di:
Chimica fisica dei Materiali I (I mod.) 4CFU (CHIMO2) laurea triennale in Scienza dei Materiali
Laboratorio di Chimica Fisica Il 4 CFU(CHIMO2) laurea triennale in Scienze e Tecnologie chimi-
che

Dal A.A. 2011-2012 al AA: 2013-2014
Affidamento gratuito di



Laboratorio di Chimica Fisica III 4 CFU (CHIMO02) laurea triennale in Scienze ¢ Tecnologie chimi-
che
Chimica Fisica Stato solido e superfici 6 CFU (CHIMO02) laurea magistrale in scienza dei materiali

DAL A.A.2014-2015 AL 2016-2017
Titolare dei seguenti insegnamenti:
Chimica Fisica III 6 CFU (CHIMO02) corso di laurea triennale in scienze e tecnologie chimiche
Chimica Fisica Stato solido e superfici 6 CFU (CHIMO02) corso di laurea magistrale in scienza dei
materiali
Materiali e Dispositivi per Energia (ING-INF/01) 4CFU corso di laurea magistrale in scienza dei
materiali

DAL A.A.2017-2018 AL 2020/2021
Titolare dei seguenti insegnamenti :
Chimica Fisica III e laboratorio 6 CFU corso di laurea triennale in scienze e tecnologie chimiche
Physical Chemistry of Solid State and Surfaces (CHIMO02) (6CFU) Corso di laurea in Material Sci-
ence
Materiali e Dispositivi per Energia (ING-INF/01) 4CFU corso di laurea magistrale in scienza dei
materiali

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ATENEI STRANIERI
e Docente al 4th Intensive Course in Materials Science, 20/9-1/10/1993, Tuebingen, University of
Tuebingen (Germania), Institute of Physical and Theoretical Chemistry
e Docente al 5th Intensive Course in Materials Science, 12-24/9/1994, Canterbury, University of Kent
(Regno Unito)

Supervisione di STUDENTI DI DOTTORATO

1. Manuel Morgano “Electrical and optical characterization of nanostructured silicon oxide
films for advanced photovoltaic applications” Dottorato in nanostrutture ¢ nanotecnologie ,
XXIV ciclo Universita degli Studi di Milano —Bicocca

2. Sourav Kanti Jana “Light harvesting methods in photovoltaic devices with superficial treat-
ments” Dottorato in Scienza dei Materiali, XXV ciclo Universita degli Studi di Milano -
Bicocca

3. Sara Tombolato “Deposizione di film di Cu,ZnSnSs4 per applicazioni fotovoltaiche” Dottora-
to in Scienze Chimiche, XXVII ciclo, Universita degli Studi di Milano -Bicocca

4. Luigi Frioni “Crescita e caratterizzazione di calcogenuri innovativi per applicazioni fotovol-
taiche Dottorato di Ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali XXXV ciclo Universi-
ta degli Studi di Milano -Bicocca

Correlatrice di 2 tesi di dottorato di ricerca e di 2 tesi della Scuola di Specializzazione in Scienza e
Tecnologie dei Materiali

Supervisione di Laureandi
E’ stata relatrice o correlatrice di circa 50 tesi di laurea triennali € magistrali in Scienze e Tecnolo-
gie Chimiche, Scienza dei Materiali e Scienze Fisiche

Responsabilita di studenti post doc e borsisti
E’ stata responsabile scientifico di 10 assegnisti di ricerca dell’Universita degli Studi di Milano-
Bicocca, per ’area scientifico disciplinare di Scienze Chimiche sui seguenti argomenti :
-Sviluppo di elettrodi di silicio nanostrutturati per la produzione di idrogeno mediante la de-
composizione fotoelettrochimica dell’acqua (marzo 2006-marzo 2007)



-Caratterizzazione elettrica e spettroscopica di silicio di grado solare (gennaio 2007 —
dicembre 2009)

-Caratterizzazione strutturale ed elettrica e studio della difettualita di film di silicio nanocri-
stallino” (giugno 2006 - dicembre 2007)

-Caratterizzazione spettroscopica di materiali nano-compositi a base di TiO> e nanocristalli
core/shell InP/ZnS dispersi in matrici polimeriche (gennaio 2011-dicembre 2011)

-Sviluppo ed integrazione di down-shifter per incrementare 1’efficienza di conversione di
celle in silicio e in Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) (gennaio 2012- maggio 2012)

-Soluzioni solide quaternarie per applicazioni fotovoltaiche (giugno 2012- maggio 2014)
-Caratterizzazione strutturale, morfologica, ottica ed elettrica di strati epitassiali e multi
giunzioni di semiconduttori III-V per celle fotovoltaiche (giugno2013-maggio 2015)
-Soluzioni solide quaternarie per applicazioni fotovoltaiche (maggio 2014- dicembre 2017)
-Sviluppo di processi di crescita da soluzione per celle solari inorganiche a base di calcoge-
nuri e relative celle tandem (gennaio 2017- dicembre 2017)

- Sviluppo di inchiostri per celle solari inorganiche a basso costo (marzo 2019 -in corso)

Responsabile di una Posizione da ricercatore gennaio 2009- gennaio 2010 del CNISM (Con-
sorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia).
Responsabile di n. 1 borsa di ricerca dal 1/4/2017 al 30/11/2017

PROGETTI DI RICERCA

Coordinamento o Responsabile di unita dei seguenti progetti di ricerca ammessi al finanziamen-
to sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari

1.

Progetto Nazionale PON BEST4U Tecnologie per delle solari Bifacciali ad alta efficienza
per utility scale PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Responsabile Unita di Milano Bi-
cocca (1-4-2020 - 30-9-2022)

Progetto Europeo EIT Raw Materials “Raw Material Ambassadors at schools 3.0
RM@schools3.0 ” Responsabile Unita Milano Bicocca (1.1.2018 - 31.12.2020)

Progetto Europeo EIT Raw Materials RMSchools-4 Responsabile Unita Milano Bicocca
(1.1.2021 - 31.12.2023)

Progetto Europeo EIT Raw Materials “RawMaterials Students Internships “RAISE ” (re-
sponsabile Unita Milano Bicocca) (1.7.2019 - 31.12.2021)

Progetto Nazionale scienza dei materiali nell'ambito del PIANO Lauree scientifiche bandito
dal Ministero della Istruzioni e della Ricerca DM 976/2014 art 3. RESPONSABILE NA-
ZIONALE (coordinamento di 9 Universita italiane (Roma Tor Vergata, Torino, Piemonte
Orientale, Genova; Cosenza; Bari; Padova, Napoli; Milano Bicocca ). 2018-2020

Progetto Internazionale Women in Engineering Academic Visitors Funding Scheme Uni-
versity of New South Wales UNSW Sydney AUSTRALIA (Luglio 2019 — dicembre 2019)
Progetto Bando Fondo di Ateneo quota competitiva finanziato dall’Universita di Milano Bi-
cocca “Taking n-type wafer to their ultimate limit” 2019-2021

Progetto europeo: FP7-ENERGY.2013.10.1.5 Integrated Research Programme in the field
of Photovoltaics “Cost-reduction through material optimisation and Higher EnErgy outpuT
of solAr pHotovoltaic modules - joining Europe’s Research and Development efforts in sup-
port of its PV industry “ CHEETACH” 2014-2017 (responsabile Unita Milano Bicocca)
Progetto Nazionale Agenzia Spaziale Italiana (ASI) project n° 2013-052 R.0 CUP
F48C13000160005 "Caratterizzazione di silicio multicristallino cresciuto in condizioni di
microgravita a partire da silicio metallurgico —SISSI 2014-2017 Responsabile Nazionale



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Progetto Europeo ESA (European Spatial Agency) project N° ESA A0O-2009-Lol-0669
“Gravitational effects on heat and mass transport phenomena in directional solidification of
upgraded metallurgical silicon for photovoltaic applications” SiSSi (Silicon-ISS Investiga-
tion) 2011-2015 (Responsabile Unita di Milano Bicocca)

Progetto Bando Fondo di Ateneo quota competitiva finanziato dall’Universita di Milano Bi-
cocca “Fabrication of thin film solar cells by the ultrasonic spray deposition of kesterite col-
loidal dispersions in non toxic solvents” 2016-2018

Progetto Nazionale scienza dei materiali nell'ambito del PIANO Lauree scientifiche 2014-
2015 bandito dal Ministero della Istruzioni e della Ricerca DM 976/2014 art 3. RESPON-
SABILE NAZIONALE (coordinamento di 9 Universita italiane (Roma Tor Vergata, Torino,
Piemonte Orientale, Genova; Cosenza; Bari; Padova, Napoli; Milano Bicocca ). 2016-2018
Progetto Europeo FP6 -2004 ENERGY-3 “Development of solar-grade silicon feedstock
for crystalline wafers and cells by purification and crystallisation (FoXy)*“ (Leader del
Workpackage “Material Characterization”) 2006-2009 Responsabile Unita di Milano Bicoc-
ca

Progetto internazionale n. 90 Finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
con Istituto Commercio Estero (ICE) e Conferenza dei Rettori (CRUI) “Aumento dell'effi-
cienza delle celle solari mediante modifica dello spettro solare, Responsabile Unita di Mila-
no Bicocca (2008-2011)

Progetto “Lauree scientifiche di Scienza dei Materiali” Progetto del Ministero
dell’Istruzione dell’Universita, (Responsabile Unita di Milano Bicocca) 2005- 2013

Partecipante ai seguenti progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competi-
tivi che prevedono la revisione tra pari:

Progetti Europei

1. 1990-1993 EU project Concepts for high efficiency multicrystalline silicon solar cells (Mul-
ti-Chess I)

2. 1993-1996 EU project “Concepts for high efficiency multicrystalline silicon solar cells
(Multi-Chess 1I)

3. 1996-1999 EU Second Framework Programme Cost Effective Solar Silicon Tecnology
(COSST) 1996-1999

4. 2000-2003 FP5-EESD Fast in Line characterization tools for crystalline silicon material and
cell process quality control in the PV industry (FAST-IQ)

5. 2002-2005 FP5-EESD N-type Solar Grade Silicon for Efficient p+n Solar Cells (NESSI)

6. 2005-2008 FP6-2005 NMP "Nanocrystalline silicon film for Photovoltaic andOptoelectronic

7.

application (NanoPhoto)
2012-2015 FP7-NMP SME-Targeted Collaborative Project (CP-TP) On the Fly alterable
thin film solar modules for design driven applications (Solar Design)

Progetti INTAS (Associazione internazionale per |la promozione della cooperazione con i ricercatori dei
nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica)

2002-2005 INTAS Project nr. 01-0194 “Dislocations, extended defects and interfaces as ef-
fective source of room temperature photo and electroluminescence in silicon and silicon-
germanium”

Progetti nazionali PRIN

2001- 2003 “Caratterizzazione dello stato difettivo di strati epitassiali di carburo di silicio e del suo
effetto sulle prestazioni di rivelatori di radiazione per spettrometria”,

Progetti Fondazione Cariplo

1.

2005-2007 “Development of nanostructured electrodes for the production of hydrogen via the
photoelectrochemical splitting of water”
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2.
3.

4.

2005-2008 “Tecnologie Epitassiali su Silicio per Elettronica e Optoelettronica”

2009-2012 “Transparent Polymer NANOcomposites with Tailorable Optical Properties: Fab-
rication and Characterization”

2011-2013 “QDs based solar cells grown by Droplet Epitaxy”

Progetti regionali

1.

2.

3.

2008-2010 Progetto BANDO MD 2008 DELLA LOMBARDIA: “Celle Solari a Film sottile
CulnGaSe;: sviluppo di nuove tecnologie di deposizione e di strutturazione laser”
2012-2013 Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Re-
gione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (MIUR).
"Celle solari CIGS a concentrazione"

2018-2020 Progetto Bando Regione LOMBARDIA LINEA “ACCCORDI PER LA RICER-
CA E L’INNOVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 “Per-
FORM WATER 2030 - Platform for Integrated Operation Research and Management of Pu-
blic Water towards 2030”

CONTRATTI DI RICERCA CON CENTRI DI RICERCA E AZIENDE

Responsabile dei seguenti contratti :

Contratto di ricerca con Centro di Ricerca ENEA avente come argomento “Sviluppo di in-
chiostri e di buffer layer alternativi al CdS mediante ALD per celle solari a base di kesteriti”
n° ID IRIS: 2019-NOECO-0156. Contributo massimo 100.000 euro (gennaio 2020 - 30 di-
cembre 2021)

Dal 2020 al 2022 Contratto di ricerca con la societa RSE SpA - Ricerca sul Sistema Energe-
tico- avente come argomento “Sviluppo di film sottili assorbitori alternativi agli attuali cal-
cogenuri, basati su metalli abbondanti sulla Terra e di elevata stabilita, come 1 calcogenuri
appartenenti alla famiglia Cu2M (II) M (IV) S4 (con M (II) = Mn, Fe, Co, Ni, Cd, Ba; M
(IV) = Si, Ge, Sn)”. Importo 6000 +IVA

Dal 2017 al 2019 Contratto di ricerca con la societa RSE spa avente come argomento “Cre-
scita e caratterizzazione di film sottili di calcogenuri per applicazioni FV”

Dal 2015 al 2017 Contratto di ricerca con Centro di Ricerca ENEA avente come argomento
"Sviluppo di strati buffer per celle a base di CuxZnSnS4 (CZTS) " n°® CUP 182114000270001
Importo 40000 euro +IVA.

Dal 2015 al 2019 contratto di ricerca con la societa CESI S.p.A Segrate (Italia). Argomento
di ricerca:"Analisi spettroscopiche di film per applicazioni fotovoltaiche” (Importo 8000 eu-
ro +IVA).

2014-2015 Contratto di ricerca con la societa PILEGROWTH TECH s.r.l. Argomento di ri-
cerca: “Catterizzazione di strati semiconduttori III-V e relative celle fotovoltaiche” importo
totale 55.000 euro +IVA

2013-2014 Contratto di ricerca con la societa PILEGROWTH TECH s.r.l1 . Argomento di ri-
cerca : “Deposizione epitassiale su substrati litograftati in profondita e caratterizzazione di
strati semicondutori III-V per celle fotovoltaiche , rivelatori e sorgenti di radiazione” impor-
to 66000 euro+IVA

2012-2015 Contratto di ricerca con la societa CESI S.p.A Segrate (Italia). Argomento di ri-
cerca:"Analisi spettroscopiche di film per applicazioni fotovoltaiche” per un importo di euro
5000 +IVA



2011-2012 Contratto di ricerca con la societa internazionale Tetra Pak Packaging Solutions
AB Lund, (Svezia). Argomento di ricerca "Diffusion Phebomena in Polymers " per un im-
porto di euro 30.000 +IVA

2010-2011 Contratto di ricerca con la societa internazionale Tetra Pak Packaging Solutions
S.p.A Modena, Italy Argomento di ricerca: "Openings and critical properties of the PLH
(Pre-Laminated Holes) technology on carton based packaging materials II" per un importo
di euro 50.000 + IVA.

2009-2010 contratto di ricerca con la societa internazionale Tetra Pak Packaging Solutions
S.p.A Modena, Italy , Argomento di ricerca:"Openings and critical properties of the PLH
(Pre-Laminated Holes) technology on carton based packaging , materials" per un importo di
euro 100.000 + IVA.

Partecipante ai seguenti contratti di ricerca :

2010-2013 Contratto di ricerca con ENI S.p.A per un importo di euro 290.000 + IVA. Ar-
gomento di ricerca : "Collaborazione su foto sensibilizzatori organici per Dye Sensitized So-
lar cells DSC"

ATTIVITA’ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Partecipante alla Convenzione di Ricerca tra Universita di Milano Bicocca e la societa Volta-
solar s.p.a, per collaborazione scientifica, avente ad oggetto uno studio ed una ricerca riguardo
all’uso, all’impiego, allo sviluppo, all’applicazione ed attuazione di un processo finalizzato alla
realizzazione di un sistema / macchinario / prototipo per un successivo sviluppo industrial di un
sistema di deposizione di fim sottili per applicazioni fotovoltaiche (2008-2017)

BREVETTI

1.

2.

3.

Brevetto internazionale n® W02014/053626°1 dal titolo “Organic dye for a dye sensitized so-
lar cells“data di pubblicazione 10 Aprile 2014. Inventori: Alessandro Abbotto, Maurizio Ac-
ciarri, Paolo Biagini, Simona Binetti, Titolare: ENI S.p.A. e Universita Milano-Bicocca.
Brevetto nazionale S. (2012) Colorante organico per una cella solare sensibilizzata da colo-
rante. brevetto No. MI2012A001672 del 06/04/2014 Abbotto, A., Acciarri, M., Biagini, P.,
& Binetti,

Brevetto Europeo n. EP 13425019.0. dal titolo " Impianto e procedimento per la produzione
di un film semiconduttore" Plant and process for the production of a semiconductor film - N.
EP2759619 del 30/07/2014 . Inventori: Acciarri Maurizio, Maurizio Meschia, Simona Binet-
ti, Leo Miglio, Stefano Marchionna. Titolare: Universita Milano Bicocca e Voltasolar s.p.a.

seguente famiglia di brevetti

4.

5.

6.

BREVETTO ITALIANO PRIORITARIO “Nuovi composti per la cattura di anidride carbo-
nica da miscele gassose e successivo rilascio e relativo procedimento” n. 1421688 del
31.03.2016 Domanda n. M12014A000048 del 16.01.2014 Brevetto concesso

BREVETTO ITALIANO DIVISIONALE “Nuovi composti per la cattura di anidride carbo-
nica da miscele gassose e successivo rilascio, relativo procedimento e impianto” n.
102015000086665 del 27.06.2018 Domanda n. 102015000086665 del 22.12.2015 Brevetto
concesso (avente ad oggetto il gruppo di composti n. 3)

BREVETTO ITALIANO DIVISIONALE “Nuovi composti per la cattura di anidride carbo-
nica da miscele gassose e successivo rilascio, relativo procedimento e impianto” n.


https://responsci.cineca.it/suard/brevetti14#collapseBrev0

102015000086727 del 06.06.2018 Domanda n. 102015000086727 del 22.12.2015 Brevetto
concesso (avente ad oggetto 1’impianto)
7. ESTENSIONE INTERNAZIONALE PCT “Novel compounds for the capture of carbon

dioxide from gaseous mixtures and subsequent release, related process and plant” n.
PCT/IB2015/000038 del 16.01.2015 Pubblicazione n. WO 2015/107416 del 23.07.2015 1 fa-
se PCT (conclusa)

8. DOMANDA BREVETTO EUROPEO (Fase regionale PCT) n. 15707770.2 dell’11.08.2016
Pubblicazione n. 3094399 del 23.11.2016 Deposito replica 2° Azione Ufficiale in data
19.04.2018

9. DOMANDA BREVETTO USA (Fase nazionale PCT)  n. 15/111,649 del 14.07.2016De-
posito replica 2° Azione Ufficiale in data 11.04.2018 INVENTORI Prof. Maurizio
Acciarri, Prof.ssa Simona Binetti, Dott. Bruno Vodopivec, Ing. Maurilio Meschia- TITO-
LARITA Universita degli Studi di Milano Bicocca (100%)

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Collabora da diversi anni e in maniera continuativa con i seguenti centri di ricerca o universita IN-
TERNAZIONALI principalmente per attivita di ricerca congiunta nell’ambito dell’energia

- Energy research Centre of the Netherlands (ECN), Petten, The Netherlands, Dr. G. Coletti

- University of Science and Technology (NTNU), Department of Materials Science and Engineer-
ing, Trondheim, Norway, Prof.ssa Marisa di Sabatino

- Tallinn University of Technology ( Prof. Maarja Grossberg ; Department of Materials and Envi-
ronmental Technologies ( TALLIN —ESTONIA)

- Ecole polytechnique, PARIS (FRANCE) (Prof. Pere Roca , Laboratoire PICM)

- University of South Wales (UNSW) Sydney, 2052, Australia, Prof. Ziv Hammerin, School of
Photovoltaic and Renewable Energy Engineering

- Institute of Space and Astronautical Science/JAXA, Sagamihara 252-5210, JAPAN , Prof. M.
Tajiama

- School of Engineering, The Australian National University, Canberra, ACT 0200, AUSTRALIA
Prof. D. Macdonald

- International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC), Konstanz, Germany, Dr. Radovan
Kopecek and Dr. Joris Libal

- IMEC Belgium (Dr.Ivan Gordon)

- SINTEF Materials and Chemistry, Trondheim, Norway, Dr. @vrelid Eivind

- Rudjer Boskovic Institute, Bijenicka Zagreb, Croatia, Prof. Branko Pivac

Collabora da diversi anni € in maniera continuativa con i seguenti centri di ricerca o universita ITA-
LIANE

- Universita degli studi di Torino ( Prof.ssa Claudia Barolo)

- Politecnico di Milano (Prof.ssa Cinzia Cristiani , Prof. Luca Magagnin)
- Universita di Roma Tor Vergata (Prof. Aldo Di Carlo)

- Universita di Catania (Prof. Antonio Terrasi)

- CNR Parma ( Dr .Massimo Mazzer)

- ENEA Casaccia (Dr. Mario Tucci, Dr. Alberto Mittiga)

- ENEA Portici (Dr. Franco Roca , Dr.ssa Delle Veneri)

- Universita di Pavia (Prof. Andreani)



Universita di Trento (prof. L. Pavesi, Prof. R. Brusa)
Universita di Venezia (Prof. Stefano Polizzi)
Universita di Napoli Federico II ( Prof. Umberto Coscia)

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI VALUTAZIONE

Valutatore di progetti di ricerca per il Ministero della Scienza ed Educazione della Re-
pubblica della Croazia (2008)

Valutatore della comunita europea per I' ERC Starting Grant (2012)

Valutatore dei progetti dello Skoltech Insitute Moscow (Russia) per i progetti congiunti
Skoltech-MIT Boston (USA) (maggio 2020)

Valutatore per Estonian Research Council (ETAg) (http://www.etag.ee/en/)

Valutatore di progetti di ricerca per Israel Science Foundation (ISF) (2013)

Valutatore per i progetti strategici finanziati da Research Council of Norway (2014).
Valutatore del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca) per il bando
SIR 2014

Valutatore del MIUR per il Programma per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini".
Bando 2015

Valutatore per LAZIO INNOVA per istruttorie tecnico/scientifiche delle domande pervenute
alla Regione Lazio Settore di ricerca REPRISE settembre 2017

Valutatore per il programma di finanziamento promosso dall’Universita di Cagliari e so-
stenuto dalla Fondazione Sardegna gestito dalla Fondazione Cariplo (Marzo 2019)

Valutatore per ADMIRE Marie Sklodowska-Curie Action COFUND Fellowship Programme in Advanced Ma-
terials Research.

Ha fatto parte delle seguenti Commissioni giudicatrici

Commissione giudicatrice concorso da Ricercatore RTDA Universita di Pavia Settore
CHIMO2 Luglio 2019

Commissione giudicatrice concorso da Ricercatore RTDA Universita di Milano Bicocca Pa-
via Settore CHIMO02 Luglio 2019

Commissioni giudicatrici concorso da Ricercatore RTDB Universita La Sapienza Roma, Di-
cembre 2018

Commissione Giudicatrice per gli esami finali del Dottorato di ricerca in “Dispositivi Elet-
tronici” XIX Ciclo, Politecnico di Torino, 2 marzo 2007

Commissione Giudicatrice esami finali del dottorato in Fisica, Universita di Trento, 9 no-
vembre 2007

Commissione Giudicatrice per gli esami finali del dottorato in Scienze Chimiche (sottosetto-
re Chimica Fisica ed Elettrochimica), Universita degli Studi di Milano, 15 dicembre 2007
Commissione Giudicatrice esami finali del dottorato in Fisica, Universita di Trento, dicem-
bre 2009

Commissione (First Opponent) dell’esame finale di dottorato e della “trial Lecture” per la
“Thesis for the degree of Philosophiae Doctor of Yacine Boulfrad” presso la Norwegian
University of Science and Technology, NTNU Trhondeim Norway 27 June 2012
Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Fisica Uni-
versita di Pavia , luglio 2013

Commissione Giudicatrice per il Diploma di Licenza presso la Scuola Superiore di Catania;
maggio 2014
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Commissione (First Opponent) dell’esame finale di dottorato e della “trial Lecture” NTNU
Trondheim Norway 8 Marzo 2015

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Fisica
commissione fisica della Materia-e Fisica Applicata Universita degli Studi di Bologna 20
Marzo 2015

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ingegneria
chimica Politecnico di Milano 31 Marzo 2015

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca Dottorato di
Ricerca in “Scienza e Tecnologia dei Materiali” (XXVIII Ciclo). Politecnico di Torino, To-
rino 5 aprile 2016

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dottorato di
ricerca in scienza dei materiali e nanotecnologie, XXIX ciclo area chimico fisica Universita
di Catania 31 marzo 2017

Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in PhD degree
in Information and Communication Technology XXX cycle Universita La Sapienza, Roma
Componente del CET stands for comitté d'encadrement de thése ed esame finale conse-
guimemto titolo University of Luxembourg luglio 2020 U

Commissione Giudicatrice dell’esame di dottorato 17 giugno 2021 Mr. Tian’s PhD thesis
University of Delft

RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA SCIENTIFICA

PREMIO "Innovation Grant" dell'Universita degli Studi di Milano - Bicocca febbraio 2015

E’ stata o ¢ attualmente membro del International Advisory Board o del Scientific Committee delle
conferenze internazionali qui sotto elencate :

1.

2.

3.

11.

The 9th International Conference on Polycrystalline Semiconductors, POLYSE 2006
Freudenstadt-Lauterbad, September 10-14, 2006 (Germany)

The 3rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, CSSC-3, Trondheim 3-5
Giugno 2009 (Norway)

School of Chemistry and Physics of Materials for Energetics: A European School in Materi-
als Science University of Milano-Bicocca 14-19 September 2009

The 4rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, CSSC-4 Oct. 27-29,
2010, Taipei (Tawain-Cina)

E-MRS 2010 Spring Meeting - Symposium I, June 7- 10, 2010 Strasbourg (France)

The 5rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, CSSC-5 nov 2-5, 2011,
Boston (USA)

. EMRS Spring Meeting 2012 Symposium A “Advanced Materials Research for Electronic

and Photovoltaic Applications III” 14-18 May 2012, Strasbourg (France)

The 6rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, CSSC-6 8-11 October,
2012 Aix-les-Bains Congress Center, Aix-les-Bains, Savoie, (France)

Silicon Materials Workshop 2nd 7-8 October 2013, Rome (Italy)

. The 7rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, Oct. 22-25, 2013 Fukuo-

ka, (Japan)

EMRS Spring Meeting 2014 Symposium X “Materials Research for Group IV Semiconduc-
tors: growth, characterization and technological developments” 25-30 May 2014, Lille
(France)

11



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

The 8rd International Workshop of Crystalline Silicon Solar Cells, May 5 - 8, 2015 Bamberg
(Germany)

"The First International Conference on Solar Energy (INCOSOLE 2015) and African Net-
work for Solar Energy - ANSOLE, 4-5 May 2015, University of Bordj Bou Arreridj, Bordj
Bou Arreridj (Algeria)

9th International Workshop on Crystalline Silicon for Solar Cells (CSSC-9) and 3rd Silicon
Materials Workshop Joint Workshop October 10-12, 2016 Arizona State USA

10th International Workshop on Crystalline Silicon for Solar Cells (CSSC-10) April 2018
JAPAN

EMRS Spring Meeting 2016 Symposium X “Materials Research for Group IV Semiconduc-
tors: growth, characterization and technological developments” (France)

EMRS Spring Meeting 2018 Symposium “Materials Research for Group IV Semiconduc-
tors: growth, characterization and technological developments” (France)

EMRS Spring Meeting 2020 Symposium W “Materials Research for Group IV Semiconduc-
tors: growth, characterization and technological developments” ( France)

The European Conference on Molecular Electronics, ECME The 2021 (da tenere dal 4 al 8
Ottobre 2021)

E delle seguenti conferenza nazionali :

Dalla 12° al 20° edizione dell’ “Italian Conference on Optics and Photonics”

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI

1.

2.

Membro della comitato organizzatore di 3rd Intensive Course in Materials Science (Era-
smus Network of Materials Science) Universita di Milano, 14-25 settembre 1992.

Membro del comitato organizzatore del Congresso internazionale POLYSE 95, Gargnano
(BS), 9-14/9/1995

. Membro del comitato organizzatore del Congresso internazionale INSEL99, Milano 5-6 ot-

tobre 2000.

Membro del comitato organizzatore di “Photovoltaics & Nanotechnology : Nanocrustalline
silicon , Advantages and drawbacks” Milano , 18 settembre 2007

Organizzatice della conferenza “Il F'V di prima generazione - Quali progressi per la tecno-
logia del silicio”, PVTECH Milano 2008, 5°Salone Internazionale dell’Industria e delle
Tecnologie Fotovoltaiche 25-28 novembre 2008.

Membro del comitato organizzatore locale del XXXIX Congresso Nazionale di Chimica Fi-
sica, Stresa, 20-24 settembre 2010

Organizzatrice della sessione "Fotovoltaico e tecnologie energetiche innovative" Congresso
Societa Italiana di Fisica SIF 29 settembre 2011. L’ Aquila

. Membro del comitato organizzatore del XVI Convegno SIO (Societa Italiana di Orientamen-

to) e organizzatrice del Workshop” Orientamento e Lauree Scientifiche : [’esperienza del
piano lauree scientifiche —PLS” 15 ottobre 2015 Universita di Milano Bicocca

. Membro del comitato organizzatore del Convegno Nazionale piano lauree scientifiche * 1/

piano Lauree Scientifiche e la riduzione del tasso di abbandono tra primo e secondo anno:
innovazione di strumenti e di metodologie didattiche” 7 febbraio 2018 — Aula Convegni
CNR, ROMA

COMITATI EDITORIALI E SOCIETA PROFESSIONALI

E’ componente del comitato editoriali delle seguenti riviste :
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Frontier in Physics: Optics and Photonics section ISSN: 2296-8016

Crystals — Open Access Journal (ISSN 2073-4352)

International Journal of Photoenergy Hindawi Publishing Corporation (ISSN: 1110-662X)
Dataset Papers in Materials Science ISSN: 2314-8497 Hindawi Publishing Corporation New
York, USA

Indian Journal of Materials Science ISSN: 2314-7490

e Editor della sezione Silicon-based photovoltaic in "Handbook of Silicon Photonics” (Pub-
lisher: Taylor & Francis) — 2010

e Membro della Societa Chimica Italiana, divisione di chimica fisica e gruppo interdivisionale
ENERCHEM

e Membro di INSTM (consorzio InteruniversitarioNazionale per la Scienza e la Tecnologia dei
Materiali)

e Membro del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia
(C.N.LS.M)

e [E'stata iscritta all'Istituto Nazionale Fisica Nucleare dal 1992 al 1997

e E’ stata iscritta all’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia dal 1992 al 2003

ATTIVITA’ DI REFEREE

Referee per le seguenti riviste internazionali: Nature Communications, Solar Energy Materials and
Solar Cells, Applied Physic Letters, Solar Energy, Nanotechnology, Material Science Engineering
B, Thin solid films, Optical materials, IEEE Journal of Photovoltaics, The European Physical Jour-
nal of Applied Physics, Semiconductor Science and Technology, Journal of Electronic Materials,
Physica status solidi, (RRL) Rapid Research Letters , Journal of Materials Processing Technology
(Elsevier), Applied Physics A (Springer), Material Science in Semiconductor Processing (Elsevier),
Nanoscale Research Letters (NRL), Journal of Physics D:Applied Physics, Journal of Applied Phys-
ics, Advances in Condensed Matter Physics, Crystal Research and Technology, Journal of Photo-
chemistry and Photobiology A: Chemistry, Academic Journals -Scientific Research and Essays, In-
ternational Journal of Photoenergy, The Electrochemical Society Journals, ECS Journal of Solid
State Science and Technology, Energy Science & Engineering, Indian Journal of Materials Science
Hindawi; Material Chemistry and Physics, Silicon (Elsevier)

COMUNICAZIONI SU INVITO

Presso conferenza internazionali o istituzioni straniere:

1. S.Binetti “Photoluminescence investigation of oxygen precipitates and dislocations” Univer-
sity of Freiberg, Institut fur Experimentelle Physik, 27 Novembre 2002, Freiberg (GERMA-
NY)

2. S. Binetti “ Photoluminescence emissions of oxygen precipitates and dislocations in sili-
con”Forum on the Science and Technology of Silicon Materials 2003, 25 November 2003,
Kanagawa (JAPAN)

3. S.Binetti “Nanocrystalline silicon films grown by Low Energy Plasma Enhanced Chemical
Deposition for optoelectronic application “ Polyse 2004 International Conference on Poly-
crystalline Semiconductors 7 September 2004, University of Postdam (GERMANY)

4. S. Binetti, “Dopants determination in compensated silicon: spectroscopic and electrical
methods and issues” Workshop on Crystalline silicon solar cells, & modules: materials and

processes 1-4 August, 2010 Breckenridge Colorado (USA)
13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

S. Binetti Silicon based solar cells: research progress and future perspectives 7th IEEE Inter-
national Conference of GFP 2010, 2 September 2010 Bejing (CHINA)

S. Binetti Increasing the efficiency of Si-based solar cell using rare earth organic complexes
as down-shifters China Semiconductor Technology International Conference (CSTIC)
SEMI- CHINA 2011 March 13-14, 2011 Shanghai,(CHINA)

. S. Binetti “Research activities on PV materials at the MIB-SOLAR CENTER of University

of Milano Bicocca” Dept of Materials Scienza and Engineering at the Norwegian University
of Science and Technology (NTNU ), 28th June 2012 Trondheim (NORWAY)

. S. Binetti “Key success factors and future perspective of silicon based solar cells” Sixth In-

ternational Symposium on "Advanced Science and Technology of Silicon Materials" (JSPS
Si Symposium) 19 november 2012, Kona, Hawaii (USA)

S. Binetti “Photoluminiscence and infrared spectroscopy for defect identification in silicon
for photovoltaic application” Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Tech-
nology IISB, 20 febbraio 2014 Erlangen (GERMANY)

S. Binetti “Cu(In,Ga)Se2 solar cells on flexible substrate fabricated by an innovative roll to
roll hybrid sputtering and evaporation process CNR-CAS Joint workshop, IMEM-CNR
Parma, October 29, 2014

S. Binetti Research activities in @MIBSOLAR CENTER oF University of Milano —Bicocca:
an overview SINTEF research center 11 Marzo 2015, Oslo (NORWAY)

S. Binetti “Advanced Characterization for PV’ CHEETACH workshop 4™ January 2016 t
Fraunhofer ISE Freiburg (GERMANY)

S. Binetti Workshop “CIGS development for thin film PV WORKSHOP: Novel customi-
zable PVs, manufacturing processes and supportive actions for visionary architecture and
product design” Wednesday 16th of December 2015, Universita degli Studi di Milano-
Bicocca (Italy)

S. Binetti “Flexible solar cells” in “Dispersed generation & microgrids: the new backbone of
electric system”- POWER-GEN Europe and Renewable Energy World Europe Milano, 21-
23 June 2016 (Italy)

S. Bineti “Raw materials in solar cells: state of art and perspective “Ramses: advanced
School on critical raw materials substitution for energetic and photonic Milano- 5-10 Sep-
tember 2016 (Italy)

S. Binetti “Defects and Impurities in Silicon for Solar Cell” The 7th International Symposi-
um on Advanced Science and Technology of Silicon Materials (JSPS Si Symposium), Nov.
21-25, 2016, Kona, Hawaii, (USA)

S. Binetti “Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in sili-
con for photovoltaic applications” Workshop “Crystalline Silicon for Low Cost Photovolta-
ics” 10 July 2017 Paris (FRANCE)

S. Binetti “Chalcogenide thin film solar cells: research activity at UNIMIB-MIBSOLAR
center “Italian-Kazakistan bilateral workshop “Our Common Future: Energy, Environment
& Development” EXPO2017, 30 August 2017, Astana (KAZAKISTAN)

S. BINETTTI “Kesterite Solar Cells: state of art and perspective£ 3rd November 2017 11:00 -
12:00 CET on line by CHEETAH webinar platform

S,Binetti “Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in sili-
con for photovoltaic applications The 8th Forum on the Science and Technology of Silicon
Materials 21-11-2018 Okayama (JAPAN)

S.Binetti “Dislocations density reduction, mitigation and advanced characterization of cry-
stalline defects and impurities for high efficiency, cost effective silicon cells made from mo-
no-cast wafers" PHOTOWATT 1 ottobre 2019 Lyon “Bourgoin-Jallieu, (FRANCE)
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22.

23.

24.

S. Binetti “Earth-abundant chalcogenide thin film for PV application: the activity of MIB-
SOLAR centre at University of Milano Bicocca”, 27th November 2020 UNSW- School of
Photovoltaic and Renewable Energy Engineering, SYDNEY(AUSTRALIA)

S. Binetti “Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in sili-
con for photovoltaic applications”, 28th November 2020 UNSW- School of Photovoltaic
and Renewable Energy Engineering, SYDNEY(AUSTRALIA)

S. Binetti “Silicon, the key element for photovoltaic energy: past, present and future perspec-
tives” The 4th edition of Avogadro Colloquia 2019, 17 Dicembre 2019 CNR Roma

Comunicazioni su invito presso Convegni, Centri di ricerca o Universita Italiani

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

S. Binetti “Photoluminescence for Defects Identification in Silicon” Workshop Physics and
Chemistry in silicon nanovoids Dipartimento di Fisica , Universita di Modena 18/02/2008

S. Binetti “ Le energie rinnovabili: motore per nuove imprese” Tavola rotonda Solar Expo
Fiera Di Verona 7-9 maggio 2009, Verona

S. Binetti “Film sottili di CGIS su substrati flessibili” Tecnologie per un futuro fotovoltaico,
26 novembre 2009, Milano

S. Binetti “Coating organici per aumentare 1’efficienza del silicio” Giornata di Studio su “Il
futuro del silicio nel fotovoltaico” Convegno IEEE Photonics, 28 ottobre 2010, Trento

S. Binetti “Il fotovoltaico dalla prima alla terza generazione: sviluppo e applicabilita della
ricerca", tavola rotonda. PV TECH 2010, 18 Novembre 2010 Milano, Italy

S. Binetti “Si solar cells: reasons of success, prospects to improve performance” Convegno
“Materiali e superfici per il solare" organizzato da Poliefun Politecnico di Milano in collabo-
razione con PV Tech 2011, Enersolar+, 16 novembre 2011, Rho (Milano)

S. Binetti “Celle solari a film sottile: 1’esperienza del centro MIBSOLAR” Giornata di stu-
dio “Il fotovoltaico in Italia: rischi e opportunita organizzato da associazione AEIT Italiana
Politecnico di Milano, 29 novembre 2011 Milano

S. Binetti “MIBSOLAR researches on inorganic thin films “ZeroEmission Rome 2012, 5
settembre 2012, Roma

S. Binetti in “State of the art and perspective of inorganic photovoltaic: the research activity
at MIBSOLAR” Italian National Conference on Condensed Matter Physics, 09-13 september
2013, Milano

S.Binetti “La Scienza dei Materiali per la scuola secondaria: interdisciplinarieta del progetto
PLS” Smart Education & Tecnology Days - 3 giorni per la scuola" - XII edizione - 9-10-11
ottobre 2014, Citta della Scienza, Napoli.

S. Binetti “Inorganic Photovoltaic devices: from silicon to new hybrid tandem cells” Energy
Production , Storage and Conversion from Molecules to Devices at the Crossroads of Physi-
cal Chemistry 7- 12 June 2015 Otranto (Le)

S. Binetti “Inorganic based solar cells: research activity at MIBSOLAR — UNIMIB, 3 mag-
gio 2017, ENEA Portici (NA)

S.Binetti “The current status and future prospects of chalcogenide thin film solar cells”
XXIV Conference of the Italian Association of Vacuum (AIV) “Renewable Energies and
Environment” Session 9 maggio 2019, Giardini Naxos (CT)

S. Binetti, “Material and Devices for Photovoltaics” Master in Strategic and Innovative
O&M Management ENEL & Politecnico di Milano, 20 gennaio 2020, Bovisa, Milano

COMUNICAZIONI ORALI A CONGRESSI
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1.S.Pizzini, S.Binetti, D.Calcina, N.Morgante, A. Cavallini“Local Structure of erbium—silicon
complexes in erbium doped silicon and its correlation with the optical activity of erbium”
INFM meeting 16 Giugno 1999, Catania

2.S.Binetti, S.Pizzini, M.Guzzi, M.Casati“Photoluminescence spectra in plastically deformed
silicon “ Light Emission from Silicon INSEL 99 Milano 4 October 1991

3.S.Binetti, S.Pizzini, M. Acciarri, A. Le Donne. “Luminescence properties of thermal donors
in silicon”’Silicon Workshop, Genova February 7th-9th 2001

4.8S. Binetti, S. Pizzini, E. Leoni, R. Somaschini, A. Castaldini, A. Cavallini“Optical Proper-
ties of Oxygen agglomerates in silicon “9th International Autumn Meeting Gettering and
Defect Engineering in Semiconductor Technology 30 September- 4 October 2001, Catania

5.8.Binetti, S.Pizzini, E.Leoni, R.Somaschini, A.Castaldini, A.Cavallini“Optical properties of
precipitates and dislocations in silicon*“Silicon-Workshop — Genova February 6th-8th 2002

6.S.Binetti, A.Le Donne, S.Pizzini, V. Emtsev Photoluminescence bands and oxygen precipi-
tation processes in high pressure annealed Czochralski silicon Silicon-Workshop — Genova
February 2003

7.S.Binetti, S. Pizzini”Properties of nanocrystalline silicon films grown by LEPECVD for
photovoltaic applications” XXI Congresso Nazionale della Societa chimica Italiana Torino,
22-27 giugno 2003

8.S.Binetti “Nanocrystalline Silicon Films investigated by structural, optical and electrical me-
thods” XXII Congresso Nazionale della Societa chimica Italiana Firenze 2006

9.S.Binetti “Role of defects and defect interaction on the photovoltaic properties of solar grade
silicon XX Congresso Nazionale di Chimica Fisica Gallipoli 2007

10. S. Binetti "Photoluminescence for Defects Identification in Silicon" Workshop Physics and
Chemistry in Silicon Nanovoids” Dipartimento di Fisica Universita di Modena, 19 febbraio
2008

11. S.Binetti “Study of defects and impurities in multicrystalline silicon grown from metallur-
gical silicon feedstock” E-MRS 2008 SPRING MEETING May 29 — 30, 2008 STRAS-
BOURG (FRANCE)

12. S. Binetti, A.Le Donne, M. Acciarri “Organolanthanide down-shifters to improve Si-based
solar cell efficiency” XXIII Congresso Nazionale S.C.I 5 luglio 2009 Sorrento (Napoli)

13. S. Binetti, A. Le Donne, M. Acciarri, D. Macdonald, T. Iwai, M. Tajima, Spectroscopic
and electrical characterization of compensated silicon E-MRS 2010 Spring Meeting June
7- 10, 2010 Strasbourg (France)

14. S. Binetti, S. Tombolato, A. Le Donne, S.Marchionna, M.Acciarri “Kesterite : a new mate-
rial for thin film solar cells deposited by sol gel method” 15° Convegno Nazionale delle
tecnologie fotoniche, 21-23 maggio 2013, Milano

15. S. Binetti, A. Le Donne, A. Sassella “Photoluminescence and infrared spectroscopy for the
identification of defects in silicon for photovoltaic applications” 2nd Silicon Materials
Workshop, Rome, 7-8 October 2013

16. S. Binetti, M. Gonik, A. Le Donne, A. Croel “Silicon sample for PV application grown un-
der reduced melt convection” E- MRS Spring Meeting May 26th -30 th May 2014, Lille
(France)

17. S.Binetti, P. Garattini, R. Mereu , A. Le Donne, S. Marchionna, M. Meschia, A. Gasparot-
to, M. Acciarri “Cu(In, Ga) Se2 solar cells on flexible substrate fabricated by an innovative
roll to roll hybrid sputtering and evaporation process” E- MRS Spring Meeting May 26th -
30 th 2014, Lille (France)

18. S.Binetti "Effect of melt convection and gravity on SiC formation during growth process of
PV silicon" E- MRS Spring Meeting 2016 Lille (FRANCE)

19. S.Binetti “New Earth-abundant thin film solar cells based on CuMnSnS4* XXVI Con-
gresso Nazionale della Societa chimica Italiana (SCI), Paestum 11-14 settembre 2017
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20. S. Binetti “Insights into Striations in N-type Czochralsky wafers investigated via low-
temperature hyperspectral and temperature —dependent spectral photoluminescence” 10th
International Workshop on Crystalline Silicon for Solar Cells (CSSC-10) April 2018, Sen-
dai (JAPAN)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PUBBLICAZIONI E DATI BIBLIOMETRICI
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L'attivita scientifica di Simona Binetti, che dal 2006 si svolge in piena autonomia, indipendenza
scientifica, progettuale ed economica, si colloca nell'ambito della chimica fisica dello stato solido,
con attenzione sia agli aspetti fondamentali che applicativi dei materiali studiati.

L'attivita di ricerca ¢ stata orientata, fin dall’inizio della carriera accademica allo studio dell'influen-
za delle impurezze e dei difetti reticolari sulle proprieta elettriche e ottiche di materiali semicondut-
tori; in particolare sono stati studiati silicio (monocristallino, multicristallino e nanocristallino) e al-
tri semiconduttori del IV gruppo principalmente per applicazioni energetiche, fotovoltaiche e/o op-
toelettroniche.

Nel corso di un'attivita quasi trentennale, I'apporto originale di Simona Binetti ¢ stato quello di con-
tribuire alla comprensione dei processi fondamentali di interazione chimica fisica tra impurezze e
difetti estesi e il loro effetto sulla funzionalita dei materiali, mediante principalmente l'utilizzo di
tecniche spettroscopiche (fotoluminescenza, infrarosso, Raman, ecc). In particolare la tecnica di fo-
toluminescenza ¢ stata, per la prima volta, utilizzata per seguire i1 processi di precipitazione omoge-
nea ed eterogenea di ossigeno in silicio.

Simona Binetti ha inoltre sviluppato una particolare metodologia di analisi che ¢ quella di studiare
le proprieta dei materiali (elettriche ed ottiche) con diverse tecniche di caratterizzazione, ma consi-
derando con attenzione le relazioni tra metodi preparativi e/o tecniche di crescite, struttura, difettua-
lita e proprieta funzionali dei materiali stessi. Tale attivita ha permesso nel corso degli anni 1'otti-
mizzazione di processi di crescita o sintesi di materiali (silicio multicristallino, film epitassiali di si-
licio drogato Er, silicio nano cristallino, leghe quaternarie di calcogenuri). Benché sempre presenti
dal 2008 si sono intensificate le attivita di ricerca con risvolti applicativi nel campo delle energie
rinnovabili in particolare nel fotovoltaico. La candidata ¢ stata uno dei promotori per 1'istituzione di
un centro di ricerca interuniversitario (centro per lo studio dei materiali e dispositivi fotovoltaici
MIBSOLAR), del quale attualmente¢ il direttore.

Dal punto di vista fondamentale 1 risultati pit importanti sono stati:

-comprensione del processo di precipitazione di ossigeno in matrice solida quale silicio cristallino,
in presenza di altri difetti puntuali ed estesi. In questo ambito si € chiarito il ruolo dell' ossigeno co-
me responsabile della formazione dei centri otticamente ed elettricamente attivi e le proprieta otti-
che delle dislocazioni anche generate in condizioni di elevato stress. Gli studi fatti in tale ambito
sono risultati importanti anche per ottimizzare le efficienze di conversione di celle solari in silicio
mono e policristallino

-modelizzazione del processo diffusivo di idrogeno e deuterio in presenza di dislocazioni e bordi
grano

- correlazioni tra proprieta ottiche, elettriche e configurazione locale dell'erbio nel reticolo del silicio
determinata mediante misure EXAFS in luce di sincrotrone (effettuate presso la facility europea di
Grenoble); si € confermato il ruolo centrale dell'ossigeno come attivatore della luminescenza in sili-
cio drogato Er

-relazioni tra proprieta optoelettroniche del sistema bifasico silicio amorfo ¢ microcristallino e di-
mensioni dei grani, rapporto fra il volume delle due fasi, concentrazione di idrogeno nel materiale,
estensione della superficie d'interfaccia tra regione cristallina e amorfa.

- effetto della copresenza di boro e fosforo sulle proprieta di luminescenza ed elettriche (mobilita e
resistivitd) in silicio metallugico o di grado solare per applicazioni fotovoltaiche (FV)

- individuazione, sintesi e studio delle proprieta di assorbimento e trasferimento di complessi orga-
nici di lantanidi a base di europio come down-shifters per aumentare le efficienze di celle solari
commerciali

-ottimizzazione di un processo di deposizione innovativo di film di CulnGaSe; per celle solari
-effetto della difettualita sulla efficienza delle celle solari a multigiunzione per applicazioni spaziali
- deposizione e relativa caratterizzazione di film di nuovi calcogenuri basati su elementi abbondanti
in natura (quali Cu2ZnSnS4) per applicazioni fotovoltaiche
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